pL 299 D 8 Bit Universalschieberegister

/—"‘_’-—f E
7
= A/QA[ SRG8
" 13
U :2._6]U 6 BHg C(R {8ln]gp  SRGS
so [1] cc  2—C/C CLR ()
. 14 oD E‘Ej‘b& JENT3
- 19] St 5 8 OE 2 2.0
el [2] 2—IE/QE 0A | 0
st B trror S0 Gerojme
~ 18
o2 [3] Ts*—g;gg ek B24 corter2-
G/UGE 17} QH' D 1 @
le _LClK sg M N4p oA’
goE[E|  DL299D 6] H/QH araa% 134 _ ,
2 OE1 (13 513 925
cic[g] 15]F /aF 3_—_—_IJ:OEZ BIOB{S) e P76]
c/ac
A0A[T] uJorap 1_isp o/op &3
B_Js1 oH |12 E/QE Seal
no 13]B/0B F/QF ]
‘1123 SR GIOG:;‘G
9 121CLK H/QH—E 3,40
T E > {18) vizi 212“
10 1SR 9 S —- 24D
M [] ——J%CLR (17 gy
__.F_“_.F-—_ . *
AnschluBbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: DIP-20, Plast (Bild 8)
Typstandard: TGL 43611
Funktionstabelle
Betriebs- Einginge ' Ein/Ausgidnge Ausgédnge
art S1 S0 SL SR CLK CLR OE1 OE2 | A/QA B/0B C/QC D/GD E/QE F/QF G/QG H/QH | OQA'  QH'
Rilck- XL XX X L L L r L L L L L L L L L
setzen L X X X X L L L I L L L L L L L L 5
HHX X X L X X I & L E L © & L L L
Halten L L X X X H L L QAg 0By QCg QDg OE, QFp QG OHg QAg  QHg
HIL XX L H L L 0Ag OBy QCoy QDg 0QE, QFg QGp OHp QAg  QHp
L HX X L H L L QAg 0By QCg QDo OE, OQFp QGp GQHg QAg  QHg
HHX X L H L L QAQ* QBg* QCo* ODg* QE,* QFp QGp* QHo* [ QAp* QHg*
Schieben [ L H X H J H L L H 0Ap OB, QC, QD, OE, QF, QGy H ac,
rechts L H x L J H L L L QAn OB, aCn 0D, OQE, QF, QGy L QCq
Schieben |H L H X 5 H L L 0B, QC, QD, QE, OQF, QG, OH, H B, H
links HL L X J H L L 0B, QC, D, QE, oF, QG, QH, L QB, L
Eln~ H H X x J H X X a b c d e £ g h a h
schreiben
X Pegel beliebig (L oder H); I Low-High~Flanke
Ausgewihlte Kennwerte
Kurz- . . . .
K b . .
ennwert e SeEn MeBbedingung min typ max. |Einheit
|Signalverzogerungszeiten Cy, = 50 pF;
RL= 500 Ohm
CLK --»
Q tout, 22 27 ns
tPLH 13 27 ns




Low—Power-Schottky-TTL-Schaltkreise

Die pow-Power-Schottiy-TTL (LS-TTL) -Schaltkreise weisen bei gleicher Verzogerungszeit
wie standardJI‘T I.-Schaltkreise eine um den Faktor 5 niedrigere Leistungsaufnahme auf.
Daraus ergeben sich fiir den Anwender folgende Vorteile:

- Senl
Erhéhung der Zuverldssigkeit,

_ Verkleinerung der Stromversorgungsmodule,

wng der Verlustleistung bei konstanter Packungsdichte,

_ kleinere Stromdichte und damit weniger Storungen.

Die LS-TTL-Reihe ist mit anderen Schaltkreisen der TTL-Familie und der HCT-CMOS-

Reihe kompatibel.

Grenzwerte

Kurz- ‘ ; .
Grenzwert elahan min. max. Einheit
Betriebsspannung UCC 0 7 v
Eingangsspannung o -0,5 7 v
Ausgangsspannung (aktiv) U 0 UCC+0 )5 vV
Ausgangsspannung U 07 5,5 v
(Tristate)
Betriebstemperaturbereich T, 0 70 oC
Sperrschichttemperatur Tj ' 150 o




Ausgewdhlte Kennwerte LS-TTL-ICs

Kennwert ;{ézzt;en MeBbedingung min. | typ. max. |Einhej 3
T
Betriebsspannung UCC 4,75 | 5,0 9,25 V
High-Eingangsspannung UII-I 2,0 2
Low-Eingangsspannung U IL 0,8 %
Eingangsklemmspannung "UIK UCC = 4,75
-II = 18 mA 0,9 1,5 v
High-Ausgangsstrom "IOI-l 400 HA
Low-Ausgangsstrom IOL 8 mA
High-Ausgangsspannung UOH UCC = 4,75 V
"IOH = 400 pA 2,7 3,3 A%
Low-Ausgangsspannung UOL UCC = 4,75 V
IOL = 8 mA 0,35 | 0,5 v
Ausgangsreststrom IOZH UCC = 0,25V
UOI—I = 2,4V 20 HA
IOZL UCC =5,25 V
UOL =0,4V 20 HA
Eingangsstrom IIH UCC = 5,25V
UIH = 2,7V 20 HA
--IIL UCC = 5,25 V
UIL =0,4V 360 UA
II UCC = 5,26V
i UI =7V 100 pA
KurzsehluBstrom IOS UCC = 5,25 V 20 160 mA

1) Nicht mehr als ein Ausgang gleichzeitig, Dauer des Kurzschlusses <1 see
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